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CERTeM : 28 ans d'innovation en microélectronique
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Zoom sur les acteurs du CERTeM
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Les applications des recherches menées dans le CERTeM
3 axes scientifiques stratégiques
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Le CERTeM dans la chaine de valeur de I'innovation -
5a7ans m

R&D AVANCEE R&D APPLIQUEE
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Filieres industrielle

SCIENCE ! NOUVELLES FAMILLES PRODUCTION
Nouveaux maté’ric{ux de produits Création d’emplois
Nouveaux procédés Amélioration continue

Nouvelles architectures
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Historique du Nitrure de Gallium (GaN) au CERTeM

Depuis plus de 20 ans, le GaN est au cceur des recherches des membres du CERTeM
Un long travail de R&D qui aboutit aujourd’hui a la création a Tours de la 1° ligne pilote de fabrication de puces en GaN.

Pourquoi le GaN ?
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Historique de la technologie MEMS CMUT au CERTeM

Depuis 25 ans VERMON investit dans la technologie CMUT avec 'appui constant du CERTEM / GREMAN
Les enjeux actuels portent sur la maitrise des procédés de fabrication pour développer de nouvelles propriétés (flexibilité, 2D) et optimiser la fiabilité des dispositifs fabriqués.

Pourquoi les CMUTs ?
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Nouvelle technologie de transducteurs par effet capacitif Indicateurs titres de P > 50
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Technologie pélectronique — Matériau par nature sans plomb VERMON déclaration scientifiques

d’invention)

Intégration & Sensibilité & Colt (si volume)

Développements technologiques

Début de commercialisation

Applications cliniques
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LES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES



CERTeM - la Salle Blanche

700 m? de salle blanche classe 100/1000
bénéficiant de Uinfrastructure ST

De l’échantillon a la
plaguette 200 mm
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CERTeM - laboratoire

200 m? classe 1S0O8
bénéficiant de Uinfrastructure

= Chimie de gravure/nettoyage (acide/solvant)
= Electrochimie de matériaux semi-conducteurs
= Caractérisation physique et électrique

CERTCDA = Fours de recuit



Le plateau d’'innovation collaborative « CERTeM+ »

Un batiment commun dédié
* au packaging, a la connectique 3D
* a la caractérisation avancée
* a accueil et accompagnement de start-up, de PME
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Autour de la plateforme CERTeM

» Un certain nombre d’équipements de caractérisation sont
directement placés dans les laboratoires comme :

» CEA (Le Ripault) : TEM, micro-sonde de castaing,
» GREMI (Orléans) : salle de propre dédié plasma,

» GREMAN (Grandmont et Blois): moyens de caractérisation
physique des matériaux,
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L’ARD+ CERTeM 5.0
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Le CERTeM 5.0 (2020-2025) en résumeé
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+ de 200 Participation a plus de 50
Nombre de projets par guichet personnes impliquées événements de CSTIl en
chaque année sur les Région Centre Val de Loire
projets (animations, conférences,
visites, ...)
m Europe A
-
® ANR _—
> 200 publications 69 brevets déposés
m Région
Autres
=T =16
® ARD i f El-
l i. .i Il
20 formations + de 600 stagiaires
bac +2 a bac +8 accueillis sur les
plateformes du
CERTeM

(ERTeM



ERTeM
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26 rue Pierre et Marie Curie
37100 Tours
Tél.: 0247 36 78 00

Mail : certem@univ-tours.fr

Web : certem.univ-tours.fr
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